
LiNbO3晶片 化合物半导体

产品名称 LiNbO3晶片 化合物半导体

公司名称 上海国丽电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:化合物半导体
特性:铌酸锂

公司地址 上海市奉贤区柘林镇立新路1103号D

联系电话 021-52305211

产品详情

我们生产提供高质量铌酸锂（linbo3）晶片

直径尺寸 1英寸 2英寸 3英寸 4英寸

厚度 0.5mm/1mm/定制

晶向 xcut zcut ycut

总厚度变化 ttv < 5um

平整度tir < 2um

翘曲度 < 10um

弯曲度 < 10um

垂直度:小于5弧分 平行度:小于10弧秒 波前畸变: λ/8 @ 633 nm 平面: l/10

位错 无

表面/背面 抛光/研磨 抛光/抛光

表面粗糙度 < 0.5nm

洁净度 <30@0.3um

本产品的加工定制是是，种类是化合物半导体，特性是铌酸锂，用途是铌酸锂
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